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TEMA 8. PRINCIPIOS E INTERPRETACION Y APLICACION DE LOS PERFILES DE POZO

PERFILES DE RESISTIVIDAD

REGISTROS:
INVESTIGA EL el ML Dl
COMPORTAMIENTO LOS REGISTROS | * LATEROPERFIL
INVESTIGAN « MICROLATEROPERFIL
DE LAS DESDE LA ZONA
FORMACIONES * MICROESFERICO
LAVADA HASTA LA ENFOCADO
FRENTE A LA ZONA VIRGEN
ELECTRICIDAD . DOBLE
LATEROPERFIL
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TEMA 8. PRINCIPIOS E INTERPRETACION Y APLICACION DE LOS PERFILES DE POZO

PERFILES DE RESISTIVIDAD

PERFILES DE INDUCCION (IEL, DIL)

PRINCIPIO APLICACION LIMITACIONES:




TEMA 8. PRINCIPIOS E INTERPRETACION Y APLICACION DE LOS PERFILES DE POZO

PERFILES DE RESISTIVIDAD

LATEROPERFILES (LLD, LL3, LL7, LL9)

CONDICIONES

PRINCIPIO APLICACION OPTIMAS:

Electrodos Lodos salinos

multiples para
hacer pasar Caiculo de Rt, Sw

corriente Formaciones con

capas finas <10
pies

Se desplaza
lateralmente por Determina CAP

el pozo Rt > 200 ohm




TEMA 8. PRINCIPIOS E INTERPRETACION Y APLICACION DE LOS PERFILES DE POZO

PERFILES DE RESISTIVIDAD

PERFIL ESFERICO ENFOCADO (SFL)

CONDICIONES

PRINCIPIO APLICACION OPTIMAS:




TEMA 8. PRINCIPIOS E INTERPRETACION Y APLICACION DE LOS PERFILES DE POZO

PERFILES DE RESISTIVIDAD

EJEMPLO DE CADA REGISTRO DE RESISTIVIDAD, (Tomado de “Principios y Aplicaciones
de Registros”, Schlumberger)

Gamma Ray Resistivity Compensated SP

API Units Ohms m2/m

Laterolog
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TEMA 8. PRINCIPIOS E INTERPRETACION Y APLICACION DE LOS PERFILES DE POZO

PERFILES DE MICRORESISTIVIDAD

DETERMINAN LA

RESISTIVIDAD DE

LA ZONA LAVADA
(Rxo)




TEMA 8. PRINCIPIOS E INTERPRETACION Y APLICACION DE LOS PERFILES DE POZO

PERFILES DE MICRORESISTIVIDAD

EJEMPLO DE UN REGISTRO DE
MICRORESISTIVIDAD (tomado de

“Registros en Hoyo Desnudo y
Entubado” CIED-PDVSA, 1999)
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TEMA 8. PRINCIPIOS E INTERPRETACION Y APLICACION DE LO
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